T et

SEG(i)Rr—OP'I-'OELECATI'\;‘OI\‘II.QUIf‘; ED B120610 Ganoooe T -Tﬂt,q..iqﬁ
PHOTOCOUPLEURS

PHOTOCOUPLERS
(CdS or CdSe + LED, INC. LAMP or NEON)

PRINCIPE

Un photocoupleur comprend dans un boitier étanche 2 la lumiére :

1 une source de lumidre (émetteur) : LED (diode électroluminescente), lampe a incandescence
ou au néon.***

® une ou plusieurs photorésistances (récepteur)
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Le trés faible couplage entrée/sortie permet d'atteindre un isolement galvanique de haute qualité.
L'isolement peut atteindre 100 KV et plus sur demande.

La photorésistance, contrairement aux autres semiconducteurs photosensibles s’adapte & toutes
i les tensions d‘alimentation (méme quelques microvolts 1), Par exemple, le photocoupleur CS 81
4 GE 11 PF dont la résistance de sortie passe de 1 MQ a 100 & permet la télécommande d’'ap-

1 pareils a faible consommation (inf. & 80 mW) par simple branchement de la photorésistance, en
- paralléle, sur |'interrupteur de commande.

| La consommation de la LED est trés faible et avec ce méme photocoupleur on peut faire des
{1 commandes avec moins de 0,3 mW : la résistance de sortie passe de 1 M & 10.000 & quand le

courant d’entrée varie de 0 & 100 microampéres. @ E 25 /oo
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. SOURCE DE LUMIERE PHOTORESISTANCE COUPLAGE
1 7 ! 'R.min 'em sderéponse
3 EXTEYN:,:;ES Typos | U | | | Vie |Nbre |Pmax U max ‘;;rczg :g'l:f,‘;:: isolament ;ci'Tc%it !cii?m Fig.
e enbs fermé “ouvert
K (V) (mA) (heurss) mW) 1 (V) () M| V) | (mg) | (ms)
CHSB86GS22PF LED | 3 10 | 10¢ 2 60 | 200 ;2000 | 10 2 40 60 1
CHS663821P INC | 3 12 | 10° 1 120 | 400 4000 1 2 160 40 1
1 CHS664S22P INC | 5 60 | 10° 2 60 | 400 | 500 | 10 2 150 80 i
:; CHS667S21P INC |28 24 18.10° | 1 120 400 | 200 | 10 2 20 40 1
: CHS668821P INC |10 27 16.10‘?_ 1 120 400 | 200 | 10 2 20 40 1
CHS70GE11SI* |LED |3 |10 [10° | 1 60 | 30 | 500 | 1 5 5 | 20 | 2
CHS74GS21PF LED | 3 10 | 106 1 80 | 200 2000 1 05 30 50 3
CHS85GS51P* [LED | 3 10 | 108 1 120 | 400 ;2000 | 10 5 20 80 2
PC4S21PF INC | 6 60 | 10° 1 120 | 600 | 500 | 10 25 150 80 5
PONS21P** __  |Néon 190 {05 {3.10* | 1 120 | 600 ;2000 | 10 25 40 80 5
i | LSO5GE12D  _|LED 13 [10 106 2 50 30 | 300 1 2,5 5 20 | 7
; CSB1GS51L** LED | 3 10 | 106 1 120 800 |[6000 | 10 25 40 80 ]
» CS81GE11S LED | 3 10 | 108 1 80 | 600 |1000 | 10 25 5 20 6
1 | _CS81GE11PF LED |3 l10_110% | 1 80 60 j100_] 1 | 25 | 5| 20| 5.
PC9S21PF INC 114 30 | 10° . 1 120 | 200 | 200 1 15 150 80 4
LUS81GS52PF | LED | 3 10 106 2 80 | 200 1000 | 10 2,5 40 80 | 8_
PC2GS52PF* . {LED | 3 10 108 2 80 | 200 500 | 10 25 40 80 9
CHS70BGS21PF_ JLED | 3 | 10 108 1 80 | 200 | 400 | 10 100 40 60 | 110
* Mod8le a sécurité intrinséque *** Ne pas oublier la résistance en série : 300 kQ 1/2 W pour 220 V

** Modéle 4 courbe de transfert lindaire - 100kQ 1/2W pour 110V o
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PHOTOCEI.L RESISTANCE BOITIERS
VERSUS VOLTAGE OR CURRENT
e o To= 80 mg III 12 1-7 : 1ére photorésistance
=53, i CHS7G d 26 : source lumineuse
RN IGs 21 pFL] ” 3-5 : 2éme photorésistance
g w ! ~ > %5 {facultative) _
23 P
& NI - Pdle négatif
8 Ot : (diode
2z =CS 815 électroluminescente)
= EGS 21 PFH MAX T
o 1 h MIN| Isolement : 2000 V créte
& SNl MAX -
Wi “Z]_JQA‘ L, %0, ©O8
o 0 6 mA m' @
1 1 L
COURANT D'EMETTEUR [ LED
Te= 8ms To=20ms Diode Photorésistance P°'"‘d’°f"'°“" 5
o CAS 85 :
2 } L CHS70 [CHS70A. ™~
S 10000 it GE 11 PFiH 'sl‘.ﬂ(.n;'n::n MAX. 17 25 1
zZ HIEN {Veréte) | 5000 10.000 e
8 1o N Sécurité intrinsdque : espacement > 3 mm ]
s E SSEHEE entre émetteur et récepteur, sur demande -
7 NI gy
7] NN MAX PR 10 13 :
i : . -pol
e 100 qY lN. @ Point S ) il T m‘hur '
-~ émetteur | 'o o @ e
10 19 a— Ro PR
Cgi'URANT E)'EMEI‘r‘gUR y Isolement : 2,6 kV créte
Te = 20 ms To = 40 ms b -
1.000 000 ; £ i
2 ] ’ °
3 CHS 667522 PF -
5 100.000
. A% Isolement : 7,5 kV créte
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Tension Dremerreun VO Foint
Te=40ms To =280 ms _:_ * i o 34.%{
1.000 M 3
R i 8, 4
1 ||||CNE '“|P___
g R ==: £ IE 6,08 2,54 5,08 65 8 -
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PCNS 21 PEHISEHY e i |
mAnn| i I MIN 1 1 > 4 10 ‘IO 10
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CODES DE MARQUAGE ® Lottres ® Chiffres : Lampes
® Point de coulour qui repdre lo pdle o G : LED o N : Néon 3: 3volts 12mA
négatif sl I'émotteur est une LED : PF : Basse résistance : 6 : 12 volts 40mA
e marron : matériau E1 (2 pts PF) - P : Bonne tepue en tension et e 8:10volts27mA
e .rouge : matériau E3 (2 pts PF) - o Electrodes bonne distorsion " e 4: 5volts 60mA
e bleu : matériau S1 (2 pts PF) S : Fonctionnement sur sec- e 7:28volts 24mA
® vert : matériau 82 (2 pts PF) teur 220V, e 9:14volts30mA
-LIBELLE DE COMMANDE
Boitier + Emetteur + Matériau + Nombre de PR + Electrodes — Exemple ;: CHS66 —4 — §2 — 2 —p
: CHS70 -G —E1 - 1 —PF
A = =3 = = o ¢
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o .‘ =+ EXEMPLES D’APPLICATIONS DES PHOTOCOUPLEURS
e 5= 1YPICALAPPLICA TIONS AND GIRCUITS-M,

INTERFACES TTL - SECTEUR 220 V

— O
thyrist e
*- + charge yrner charge Bobine 22070
—> > 6 mA max
o Trise 200 v 220V o—
CSB1GEIS o CSBIGENS “ 20V
o— 5
—0 PCNSZ1P ou CSB1GSEIPA
RELAIS STATIQUE A TRIAC RELAIS STATIQUE A THYRISTOR . COMMANDE DE RELAIS
r -1
charge |—o TDAL 223 i }
220v | | Tubetive 22_ng
ot — 10 ' [ 20W  filament
Cs81G861L, S
CSBIGENS o
L 1[0l —
RELAIS STATIQUE REGLAGE DE LUMINOSITE, L
4 2 thyristors téte-héche LINEAIRE A DISTANCE, D'UNE LAMPE FLUORESCENTE
ATTENUATEURS BF
o W‘; O—— MWW —0
Avec phe CSB1GS51L et R =330 k2 phe v,
e gain varie linéaitemant de 1 & 100 poar _.[ﬁ_ phe Ve vi D
14 réglé de 0,03 & 3 mA D

Ve =Rflr +2R)

N‘HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER...

VeleZ=x * J-ud P
ox, : phe = (X)GSS1PF ".I:--
E=12V,R; =Ry =1k, P = 100 kK ‘I_.I
REGLAGE DU GAIN TTENUATION = =
(CAG, compresseurs de A "é ATIO CONTROLES
modulation, servomécanismes) LINEAIRE DE SON A DISTANCE
'MONTAGES A DEUX PHOTORESISTANCES COMMANDE LINEAIRE COMPENSEE EN TEMPERATURE
CHOPPER (ampli continu a Voo 41 Veo +|  cssiass2pF
trés bas niveau) @ VI @ PCGS52PF
T A 1 ——
. R
}. e o~
| Entrée R - ha, Sortle
o oy A G L ‘-m b @
pho + +
a Y + | ”I”— + Avi
: v 7
Ao Yent CC ~ cC —
j avec phe =1gl::70AGEa1PF Couplage anuloglqua\. la variation de tenslon & I'entrée se retrouve
identique & la sortle,
'EFFETS MUSICAUX
Génératour ) Générateur a
Ampli g
BF o e BF " Sortie 0-—31 f
e sHZ
TREMOLO VIBRATO Bz
e e T e LS - TS T, T 5&
SEGOR- OPTOELECTRONIQUE peut développar le composant adapté a votre besoln. g, v
tant sur le plan électrique que mécanique. b B
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Tous les modéles SEGOR sonf réalisés dans 4 matériaux principaux : le CDS H 35 (S1),le CDSH 50 !
(S2), le CDSE H 35 (E1), le CDSE X 5 (E3), dont les caractéristiques particuliéres fixent les domaines ,

d’application. Par exemple, le S1 et le E1 sont trés sensibles aux faibles éclairements :

le premier est plus stable dans le temps mais de réponse plus lente et il est utilisé en photométrie, |.
dans les commandes automatiques d’éclairement (éclairage public, balises, affichages & cristaux

liquides...), détection de fumées, etc...

le deuxiéme a un fort coefficient de température mais il est de réponse rapide et est utilisé en tout |

ou rien dans les orgues électroniques, les photocoupleurs & puissance de commande trés faible
< 3 mw... etc...

‘NOTA : D'autres matériaux ont d(i étre mis en ceuvre pour mieux répondrt; aux problémes posés : le CDS H 35 1G (S4), ‘

le CDS H 55 (S5}, etc...
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003 2] TOUS LES MODELES
"/=°°"7—' SONT FABRIQUES
% DANS TOUS LES MATERIAUX
40
| pe [4] EXEMPLES TYPES
i SJ: I R min.
, Hco | 15 s E Pmax. | &5 Rtavp. obscurité .
= BOITIER| £ | 25°C | max.| 100 Lux 5 Fig.
- = sec.
i 1[ _ mwW ) KS MO .
4 %
L. AL 1M S2 4 | 180 60 10 {1
- - 422 S1 50 | 600 20 10 2
8
: {8] | a2a pF E1 50 30| 07 1 3_
:l o 8 1088 s2 | 126 |120| 8 1w | &
- -]
1 R 1114 E1 20 | 45| 15 16 |5
0 [ 7 1160PF st 120 | 120] o048 005 |6
] e nANCHEMENT 1422 s2 | 200 |[coo| 4 10 |7
s [ 1821 s2 | 30 [600| 2 10 |8
- différentieiles 3
surace ' © p 1831+ 3] 30 | 150 8 10 9
T o L Lohes sl vuedeguene | 1831PN® | St 150 | 600 | 8 10 |10
1N I e s owes® | poverv | st | @ [0 3| 1 |n
N o 7 PCVIIV | Ef 30 [100| & 10 (12
aan j @‘e‘f 5 A
o [ pm, / % ,;_f_ PCV70 s2 | 200 |120| 2 10 |13
2118 045 Pvcios | sa | 100 |so0| 10 10 |1
e | . RPX10 | s1 | 30 | ase| 20 10|15
o — RPX11 ] 0 | 200 I 2 16
9 i e —] e .
) s | e e RPX12 El 30 | 3| 1 1 |16
_RPS5C s5 60| 40| 2 1l
m : ‘ 12M3 s2 | 200 [120] 2 1w |18
H i @ .}4 112 st | 200 |aoo| & 1 {19
w | | a I 5080S st | 60 [s8o0| 2 01 |20
20 7
= = 5080D* 3 30 | 150 | 1 1 |2
= % '°1 ) ) o RPSSC4* | St 6 |[a0]| 2 1 |22
= o — l ;’. EZJ H 181* St | 50 |40 20 1|z
7’L 80 x0 3 1.5 mex. i T PGV67 31 75 800 8 ' 25
2004 photosensible © mm H x 0,5 mm -,
x05 7z:mmmom-bmazs 0.6 M"_lj\! __81__ _1@ —3_00 —2 1 05 ___25_
— = | peviowoe| st | 100 | 300 | 45 05 |27
L %_ Povioavorl Et | 100|120 |_2 _| _10 |21
12 2 ,-

24 Moddie sensible § FU.V,
e S e ! cr 1 01
o 05y LSISHINIAL (ot o L e £ =
—— wie ' =
@ s ? ] @ =
1 maxi, 1 maxl.
083 : 25,08 2 6.08
18 6.1 I« 38 ] 5 2%
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